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특허출원(등록)번호

산화아연은 근자외선 영역의 광원으로 사용 가능하며, 양질의 광

전극 특징, 고효율 광이득, 결함 형성 억제, 광도파로 등의 우월

성을 가짐

기판으로부터 수직 배향되거나, 다양한 형상을 가지는 산화아연 

재질의 육방정계 구조물 제작함

기술 개요

●

●

단결정으로 인한 빠른 전자이송 특성

높은 엑시톤 결합에너지: 60 meV

광학적 밴드갭: 3.37 eV

공간적으로 독립된 산화아연 구조체로 광전극 적용 시 여기된 전자의 낮은 재결합 가능성

주요 기능 / 사양

●

●

●

●

염료감응 태양전지, Solid-state LEDs, 나노압전소자  

응용분야

●

기판으로부터 수직 성장된 산화아연 재질의 결정성 막대는 평활

한 형상, 연필 형상, 바늘 형상, 튜브 형상 등 다양한 형상을 가

질 수 있음

막대 형상에 따라 다양한 응용 분야에 적용

공간적으로 배열된 산화아연을 제작 가능 

수열합성법 등을 이용하여 우수한 단결정성을 확보

기술의 특징 / 우수성

●

 

●

●

●

(결정성 막대형상의 육방정계 구조물)(결정성 막대형상의 육방정계 구조물의 제조방법)

염료감응 태양전지 GaN 기반 LED 나노압전소자
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육방정계 구조물 및 이의 제조방법
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